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論文審査の結果の要旨

本研究は、窒素をキャリヤーガスに用いる MOCVDによって高純度ニッケノレ部膜を初めて作製し

ている。また、 MOCVDによってイリジウムとシリコンを含む水の酸化触媒膜の開発に成功し

ている。本研究で得られた知見は、 MOCVDによる目的に応じた薄膜の作製法だけでなく、触

媒開発において有益なものであり、錯体化学と触媒化学上価値ある業績であると認める。


